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摘要(译)

双频超声换能器包括高频超声阵列和位于高频超声阵列后面或附近的低
频换能器。在一个实施例中，阻尼材料位于高频阵列的后表面和低频阵
列的前表面之间。阻尼优选地是高频阵列频率处的信号的高吸收，但是
以低频传感器的频率传递信号而几乎没有衰减。另外或替代地，低频可
以相对于高频换能器的平面成角度，以减少叠层间多径反射。波束成形
延迟补偿了低频换能器的元件与高频换能器的平面之间的物理距离的差
异。
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